
2Т834А, 2Т834Б, 2Т834В, КТ834А, КТ834Б, КТ834В

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры п-р-п 
составные усилительные. Предназначены для применения в 
регуляторах тока и напряжения, в переключающих устрой
ствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и 
жесткими выводами.

Масса транзистора не более 22 г.
Изготовители — акционерное общество «Элиз», г. Фря- 

зино, акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

2 Т Ш А -В ) К783ЦА-В)

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ:

при (^э = 5 В, 4 = 5 А:
Гк = +25 °С...............................................  150...500*...

3000*
Гк =  макс» не менее............................. 150

Гк = Тк Мин» не менее...............................  50
при 0^э = 5 В, 4 = 10 А, Гк = +25 *С ........ 60...250*...

1250*
Модуль коэффициента передачи тока на высо
кой частоте при (4сэ ~ 5 В, /к -  5 А, Г = 1 МГц 4*...5*...7,8*
Граничное напряжение при /к = 0,1 А,
^  = 25 мГн:

2Т834А, КТ834А............................................. 400...450*...
490* В 
350...375*... 
440* В

2Т834Б, КТ834Б

1
ООО компания "Электроника и связь" 
тел. (473) 277-14-34,277-35-34 
www.eandc.ru 



2Т834В, КТ834В.................................................  300 ...340*..
375* В

Напряжение насыщения коллектор— эмиттер
4 = 15 А, /Б = 1,5 А ................................................  1,2*... 1,5* ..2 В
Время спада при Ц& =  250 В, 1/ю -  5 В,
4  = Ю А, 4 = 1 А .................................................... 0 ,25*...0 ,6*...

1,2* мкс
Обратный ток коллектор— эмиттер 
при 74э = Ю0 Ом:

Гк ~ “Ь25 С,  ̂ 44э к, накс̂  более..... 3 мА
типовое значение...............................................  0 ,2* мА
Гк = тк макс» Мсэ к = Цо  к, и, макс» не более... 3 м А 
Гк =  тк мин» Цо в =  Мсэ я, и, макс» не более .... 3 мА 

Обратный ток эмиттера при (4э = 5 В,
не более......................................................................  50 мА

типовое значение...............................................  25* мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор— эмиттер1 
при /?бэ = 100 Ом, 7  ̂ = — 40...+85 °С:

2Т834А, КТ834А.............. .................................  500 В
2Т834Б, КТ834Б.................................................  450 В
2Т834В, КТ834В.................................................  400 В

Импульсное напряжение коллектор— эмиттер 
при /?бэ = Ю0 Ом, Гф 2  0,2 мкс:

2Т834А, КТ834А................................................  400 В
2Т834Б, КТ834Б.................................................  350 В
2Т834В, КТ834В.................................................  300 В

' При Гк = — 40...-60 *С и Тк = +85...+125 *С <4,* макс снижаются лимеймо 
до 400 В для 2Т834А, КТ834А; 350 В для 2Т834Б, КТ634Б; 300 В для 2Т834В, 
КТ834В.

Постоянное напряжение база— эмиттер........ . 8 В
Постоянный ток коллектора................................. 15 А
Импульсный ток коллектора при ?и ^  0,5 мс,
О 2 100 ........................................................................ 20 А
Постоянный ток базы.............................................. 3,5 А
Импульсный ток базы при Ги ^  0,5 мс, 0 2  100 7 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек
тора1 при Гк = 7^ МИН-+25 °С .............. ...............  100 Вт
Температура р-л перехода....................................  +150 °С
Температура окружающей среды:
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2Т834А, 2Т834Б, 2Т834В..............................  -60 ... Гк =
= +125 °С

КТ834А, КТ834Б, КТ834В.............................  - 4 0 . . .^  =
= +85 вС

1 При Гк > +25 °С

Р*. МАКС =  (  \)/Р, (ГМК)» Вт,

где /?Т(П_К) определяется из области максимальных режимов.

Постоянное напряжение коллектор— эмиттер практически 
не зависит от сопротивления в цепи база— эмиттер (до 10 кОм). 
Допустимое значение статического потенциала 2000 В.

Пайка выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса 
паяльником с температурой не более +260 вС в течение не 
более 10 с.

к. А

Входные характери- Выходные характерам Зависимости напряже- 
стики стики 1ия насыщения коллек

тор— эмиттер от тока 
коллектора
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